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摘要(译)

包括多个子像素的发光二极管包括第一电极层，其中第一电极层是反射
电极层，第二电极层，在第一电极层和第二电极层之间的发光层，第一
被所述多个子像素内的所述第一电极层和所述发光层夹置的微腔调谐层
以及被所述第一微腔调谐层和所述发光层夹在所述多个子像素中的至少
一个内的第二微腔调谐层。第一微腔调谐层夹在多个子像素中的至少一
个内的第一电极层和第二微腔调谐层之间。第一微腔调谐层由包括处于
第一状态的透明导电材料的材料制成，并且第二微腔调谐层由包括处于
第二状态的透明导电材料的材料制成。第一状态和第二状态是选自结晶
状态和非晶状态的不同状态。
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